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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – III • EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3330905 Date: 09-12 - 2015      

Subject Name: Electronics Components and Circuits 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Explain the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor.  

 ૧. ઇન્ટ્રીન્ટ્સીક અને એક્ષ્ટ્રીન્ટ્સીક સેમી-કાંડકટરવચ્ચે નો તફ વત સમજાવો.           

 2. State limitations of zener voltage regulator.  

 ૨. ઝીનર વોલ્ટેજ રેગ્યલેુટર ની મર્ ાદ ઓ જણ વો.    

 3. State applications of SCR.  

 ૩. SCR ન  ઉપર્ોગો લખો.   

 4. List biasing methods of transistor and mention which method is mostly used.  

 ૪. ર ન્ટ્સીસ્ટર ન  બ ર્સીંગ મ ટેની પધ્ધતતઓ લખો અને તેમ ાંથી પ્રચલીત 
પધ્ધતત ન ુન મ જણ વો.   

 

 5. Explain the necessity for cascading of amplifiers.  

 ૫. એમ્પ્લલફ ર્ર ને ક સ્કેડ શ  મ ટે કરવ મ ાં આવે છે?   

 6. Compare Hartley and Colpitt oscillator.  

 ૬. હ ટાલી અને કોલપીટ ઓસીલેટર ની સરખ મણી કરો.   

 7. Draw the V-I characteristics of zener diode.  

 ૭. ઝીનર ડ ર્ોડ ની વોલ્ટેજ- કરાંટ ની લ ક્ષણણકત  દશ ાવતો કવા દોરો.   

 8. Define CMRR and slew rate.  

 ૮. સીએમઆરઆર  અને સ્લ્ય ુરેટ ની વ્ર્ ખ્ર્  લખો.   

 9. State advantages and disadvantages of LED.  

 ૯. LED ન  ફ ર્દ ઓ અને ગેરફ ર્દ ઓ લખો.   

 10. Draw block diagram of regulated power supply.  

 ૧૦. રેગ્યલેુટેડ પ વર સલલ ર્ નો બ્લોક ડ ર્ ગ્ર મ દોરો.   

    
Q.2 (a) Explain the VI characteristic of a PN junction diode. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) PN જ ાંકશન ડ ર્ોડની લ ક્ષણણકત  તવગતવ ર સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain P type semiconductor. 03 

 (અ) P પ્રક ર ન  સેમી-કાંડકટર સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Compare single phase half wave rectifier and full wave center taped rectifier. 03 
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 (બ) સીંગલ ફેઇઝ હ ફ વેવ રેકટીફ ર્ર અને સેન્ટ્ટર ટેપીંગ ફુલવેવ રેક્ટીફ ર્ર 
વચ્ચે ની સરખ મણી કરો.  

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the effect of temperature on semiconductor. 03 

 (બ) સેમી-કાંડકટર પર ત પમ ન ની અસર સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Write necessity of filter circuit in rectifier and explain π filter. 04 

 (ક) રેકટીફ ર્ર સરકકટ મ  કફલ્ટર સરકકટ ની જરૂકરર્ ત સમજાવો અને π કફલ્ટર 
સમજાવો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) State the methods of fabrication of PN junction and explain any one of them. 04 

 (ક) PN જ ાંકશન ડ ર્ોડને ફેબ્રીકેટ કરવ ની પધ્ધતતઓ લખો અને તેમ ાંની એક 
સમજાવો.  

૦૪ 

 (d) Draw the circuit of full wave bridge rectifier with input and output 

waveform. 
04 

 (ડ) ફુલવેવ બ્રીજ રેકટીફ ર્ર ની સરકકટ અને તેન  ઇનપટુ આઉટપટુ વેવફોમા 
દોરો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the operating point of transistor and show it on the load line. 04 

 (ડ) ર ન્ટ્સીસ્ટર નો ઓપરેટીંગ પોંઇટ સમજાવી તેને લોડલ ઇન પર દશ ાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Establish the relation between α and β in transistor. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ર ન્ટ્સીસ્ટર મ ાં α અને β વચ્ચે નો સાંબધ પ્રસ્થ પીત કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain working of NPN transistor. 03 

 (અ) NPN ર ન્ટ્સીસ્ટર ન ુક ર્ા સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain common emitter amplifier. 03 

 (બ) કોમન એમીટર એમ્પ્લલફ ર્ર સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw the input and output characteristics of common base (CB) 

configuration. 
03 

 (બ) કોમન બેઇઝ કોન્ટ્ફીગ્યરેુશન ની ઇનપટુ અને આઉટપટુ લ ક્ષણણકત  દોરો.  ૦૩ 

 (c) State types of cascading used in amplifier and explain any one. 04 

 (ક) એમ્પ્લલફ ર્ર ને ક સ્કેડ કરવ ની પધ્ધતતઓ લખો અને કોઇ એક સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw the circuit of class B push pull amplifier and explain its working. 04 

 (ક) વગા B પશુપલુ એમ્પ્લલફ ર્ર નો વીજ પરીપથ દોરી અને તેન ુક ર્ા સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Compare class A, B, AB and C amplifiers. 04 

 (ડ) એમ્પ્લલફ ર્ર ન  વગા A,B,AB અને C ની સરખ મણી કરો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the working of N channel JFET. 04 

 (ડ) N ચેનલ JFET ન ુક ર્ા સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw the characteristic of DIAC and state its application. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ડ ર્ક ની લ ક્ષણણકત  દોરો અને તેની ઉપર્ોગીત  દશ ાવો.  ૦૩ 
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  OR  

 (a) State uses of oscillator.  03 

 (અ) ઓસીલેટર ન  ઉપર્ોગો લખો.  ૦૩ 

 (b) Explain RC phase shift oscillator. 04 

 (બ) આર સી ફેઇઝ શીફ્ટ ઓસીલેટર સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain working of photo diode. 04 

 (બ) ફોટો ડ ર્ોડ ન ુક ર્ા સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of SCR by using two transistor analogy 

with necessary diagrams. 
07 

 (ક) SCRની રચન  અને બે ર ન્ટ્સીસ્ટર એન લોજીથી તેન ુક ર્ા, જરૂરી આક્રુતીઓ 
દોરીને સમજાવો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw the block diagram of electronic voltage regulator and explain the 

function of each block. 
04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઇલેક્રોતનક વોલ્ટેજ રેગ્યલેુટર નો બ્લોક ડ ર્ ગ્ર મ દોરો અને દરેક બ્લોક 
સમજાવો.  

૦૪ 

 (b) Explain pin diagram of IC-555. 04  
 (બ) IC-555 નો પીન કનેકશન ડ ર્ ગ્ર મ દોરો.  ૦૪ 

 (c) Draw block diagram of OP-AMP 741 and explain each block in short. 03 

 (ક) OP-AMP – 741 નો બ્લોક ડ ર્ ગ્ર મ દોરી ને દરેક ભ ગ ટુાંક મ  સમજાવો.  ૦૩ 

 (d) Explain basic circuit of SMPS with necessary diagram. 03 

 (ડ) SMPS ની મળુ સરકકટ જરૂરી આક્રુતત સ થે સમજાવો.  ૦૩ 

 

************ 

 


